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Informacion adicional

- Aclaracion sobre los datos calculados

- Definicidon de ejes y angulos

Aclaracion sobre los datos calculados

Siguiendo las normativas referentes a la instalaciéon de emergencia (entre ellas el
Cdédigo Técnico de la Edificacion), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes y
techos. De esta forma, el programa DAISA efectia un calculo de minimos.
Asegura que el nivel de iluminacién recibido sobre el suelo es siempre, igual o
superior al calculado.

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que
no estén introducidas en los catalogos Daisalux. En ningln caso se pueden
extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en
[imenes declarados. Los mismos lumenes emitidos por luminarias de distinto
tipo pueden producir resultados de iluminacién absolutaente distintos. La validez
de los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a
cada referencia: los [imenes emitidos y la distribucién de la emision de cada tipo
de aparato.
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Definicion de ejes y angulos
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EHE] Angulo que forman la proyeccién del eje longitudinal del aparato sobre el
plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las
agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del dangulo es
cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala.

HHE] Angulo que forma el eje normal a la superficie de fijacién del aparato con
el eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocacién en pared y 0 colocacién en
techo).

E[HE] Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre.
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Situacion de las Luminarias
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Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)
56.0

0.0+
-5.0 +4++
-1m0 38.0
X (m.)
Leyenda:
Factor de Mantenimiento: 0.750 050 10 30 50

Resolucion del Calculo: 0.50 m.

Objetivos
Uniformidad: 40.0 mx/mn.
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas

Lumenes / m?: -—--
[luminacidon media: -

75

10 15 20 Ix

Resultados

15.0 mx/mn

73.3 % de 1420.8 m?
8.91 Im/m?

1.72 Ix
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Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)
56.0

0.0+

-5.0 £}
-1M0 38.0
X (m.)

Leyenda:

]

0.50 1.0 30 5.0 75 10 15 20 Ix

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucidon del Calculo: 0.50 m.

Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 29.4 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas 70.7 % de 1420.8 m?
Limenes / mZ: - 8.91 Im/m?
[luminacidon media: - 2.23 Ix
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
56.0

-
yfs”

0,75, PPD-3.

(ECWIRS

0‘0

-5.0 44

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)
56.0

MQJQ-

0.0+

-5.0 44

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mds 70.7 % de 1420.8 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 29.4 mx/mn
Lumenes / m?: -—- 8.9 Im/m?
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)

50.0 1 —

0.0+
# n
0.0 30.0
X (m.)

(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
7.0 -
6.0 -
5.0
4.0 -

P
T N

T
S0k / \\\/

1.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 100 11.0 12.0 13.0 14.0 150 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.8 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 Ix. 1.44 Ix.
IXx. maximos: - 4.03 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)

50.0 1 —

0.0+
0?0 3(;.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 2 -
7.0
6.0 -
5.0 -
4.0+
3.0 -
2.0 .
1.0
0.0 : : : : : : : : : (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.4 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.39 Ix.
IX. maximos: - 2.01 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)

50.0 1 —

0.0+
0?0 3(;.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -
7.0
6.0 -
5.0 -
4.0
//\
3.0F - N
-
2.0 -
1.0
0.0 ‘ (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.5 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 2.39 Ix.
IX. maximos: - 3.61 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)

50.0 1 —

0.0+
0?0 3(;.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 4 -
7.0
6.0 -
5.0 -
/’\
ok _— -
S T
4.0 -
3.0 - /
2.0 - /
|
1.0
0.0 ‘ (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 4.1 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.12 Ix.
IX. maximos: ——-- 4.64 |x.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros

Eléctricos
Y (m.)
-
50.0 + 12 r—L"‘
1 12.95
i
3y

Nota'

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO



Pag. 15

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

2
10

10

11

12

13

0.84

5.94

5.94

5.88

21.77

30.37

33.72

14.86

15.49

16.08

11.50

20.86

24.65

Coordenadas
(m.)

y h
4.18 1.20
2259 1.20
23.36  1.20
2413 1.20
21.72 1.20
20.29 1.20
1794 1.20
3796 1.20
37.99 1.20
40.90 1.20
42.83 1.20
47.99 1.20
2.88 1.20

(

(o]

)

Objetivo
(Ix.)

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

Resultado’
(Ix.)

11.45 (Horizontal)
8.27 (Horizontal)
7.70 (Horizontal)
5.44 (Horizontal)
5.41 (Horizontal)
5.75 (Horizontal)
5.75 (Horizontal)
5.24 (Horizontal)
5.51 (Horizontal)
8.01 (Horizontal)
5.77 (Horizontal)
12.95 (Horizontal)

7.14 (Horizontal)
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Lista de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante
8 IZAR N30 Daisalux
2 HYDRA LD N2 Daisalux
24 HYDRA LD N6 + KES HYDRA Daisalux
21 HYDRA LD N6 Daisalux
6 HYDRA LD N2 + KES HYDRA Daisalux
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Plano de situacion de Productos
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Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)
73.0

0.0
2.0,y

-1000 38.0
X (m.)

Leyenda:

0.50 1.0 30 5.0 75 10 15 20 Ix

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 0.50 m.

Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 11.7 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas 60.8 % de 1826.2 m?
Lumenes / m?: -—-- 4.80 Im/m?
[luminacidon media: - 1.09 Ix
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Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)
73.0

0.0
2.0,y

-1000

Leyenda:

0.50

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucidon del Calculo: 0.50 m.

Uniformidad:

Superficie cubierta:

Limenes / mZ:

[luminacidon media:

_

38.0
X (m.)

30 5.0 75

Objetivos

40.0 mx/mn.
con 0.50 Ix. o mas

10 15 20 Ix

Resultados

24.7 mx/mn

55.1 % de 1826.2 m?
4.80 Im/m?

1.43 Ix

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO



Pag. 20

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
73.0 2.50
T
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2. 50 - 1loo
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="1.00 0.75 100 o975
g0 |~ —
M

(

—

=
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-1000 38.0
X (m.)

0.0+
-2.0

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

-1000 38.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mds 55.1 % de 1826.2 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 24.7 mx/mn
Lumenes / m?: -—- 4.8 Im/m?
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)

70.0 v

|
|

gl

0.

30.0
X (m.)
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(Ix)

- Luxes sobre el recorrido 1 -

5.0

20

1.0

0.0 I I I I I
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.031.032.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Resolucion del Calculo:
Factor de Mantenimiento:

0.50 m.
0.750

Uniform. en recorrido:

IX. minimos:
IX. maximos:
Longitud cubierta:

Objetivos

40.0 mx/mn
1.00 Ix.

con 1.00 Ix. o mas

Resultados

3.7 mx/mn
1.02 Ix.
3.76 Ix.
100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)

70.0 v

|
|

°f
' =li"l"

30.0
X (m.)

0.

(Ix) - Luxes sobre el recorrido 2 -

5.0
4.0 -

3.0

- >
2.0 T~ //
\ /\/

1.0
0.0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.5 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.12 Ix.
Ix. maximos: - 2.76 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)

70.0 v

%E_——_—J
g\
..-
0.00‘ ..
O.VO 30.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -
5.0 -
4.0 -
3.0 -
—_ — >
2010 A/\\ //
—
\/\\\’J‘/
1.0
0.0 I I I I I I I I I I I I I I I I (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.7 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.45 Ix.
IX. maximos: - 2.50 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)

70.0 v ‘I

%E___—J
| ]
0.0 RN
| + + +
T
0.0 30.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 4 -
5.0 -
4.0 -
3.0 P
///>
2.0 ///—’\\
/ ~_ _—
-
/
1.0
0.0 I I I I I I I I I I I I I I I I I 1l(m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.9 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 Ix. 1.06 Ix.
IXx. maximos: - 3.06 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)

70.0 v

= =EJ
| =
||
0.0w‘l ) ) i
O.VO 30.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 5 -
5.0 -
4.0 -
3.0 -
2.0 ///—/ﬂ\\ \f
_ S —
1.0
0.0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.6 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.54 Ix.
IX. maximos: - 2.52 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos

Y (m.)

70.0 v

0.0
}

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

%

1 6.98

2 2.82

3 5093

4 6.97

5 7.54

Coordenadas
(m.)

y h
3791 1.20
39.96 1.20
42.03 1.20
56.21 1.20
58.18 1.20

(©)

Objetivo
(Ix.)

5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

Resultado
(Ix.)

5.26 (Horizontal)
8.80 (Horizontal)
10.06 (Horizontal)
6.67 (Horizontal)

5.00 (Horizontal)
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Lista de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante
8 IZAR N30 (EVC) Daisalux
15 IZAR N30 Daisalux
5 HYDRA LD N2 + KETB HYDRA Daisalux
2 HYDRA LD N6 + KETB HYDRA Daisalux
4 HYDRA LD N2 Daisalux
10 HYDRA LD N6 Daisalux
1 HYDRA LD N2 + KES HYDRA Daisalux
2 LENS N30 A (ESP,AEX) Daisalux
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Plano de situacion de Productos

Y (m.)
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Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)
60.0
0.0
-9.0 |
60 00 113.0
X (m.)
Leyenda:
Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 20.9 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas 83.1 % de 3259.0 m?
Limenes / mZ: - 11.42 Im/m?
[luminacidon media: - 2.47 Ix
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Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)
60.0
0.0
9.0 |
60 00 113.0
X (m.)
Leyenda:
Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 37.8 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas 82.3 % de 3259.0 m?
Limenes / mZ: - 11.42 Im/m?
[luminacidon media: - 2.97 Ix
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
60.0
2,50
T—
2.50-
0
250
S
25
0.0 P
-9.0 I
-6.0 0. 113.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucidn del Célculo: 1.00 m.

Y (m.)
60.0
04780 -
?&M&
- <
0 — 250
7R0. 2:00
: < %)
0.0
-9.0% %
-6.0 0.0 113.0

X (m.)
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas 82.3 % de 3259.0 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 37.8 mx/mn
Lumenes / m?: -—- 11.4 Im/m?
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
60.0
|
|
0.0+ = —
# + + + + + + + + + + +
0.0 110.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
10.0
8.0 -
6.0 -
ol ’///‘/\/\9
/’/\/
2.0
0.0 I I I I I I I I I I I I I I (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.9 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 Ix. 2.96 Ix.
IXx. maximos: - 5.49 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
60.0
|
|
H
0.0+ = —
# + + + + + + + + + + +
0.0 110.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 2 -
10.0
8.0 -
6.0 -
4.0 - /
/
I
2.0 -
0.0 I I I I I I I I I I I I I (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.6 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 Ix. 2.06 Ix.
IXx. maximos: - 5.41 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
60.0
i
|
|
0.0+ . —1 1
0.'0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 116.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -
10.0
8.0 -
6.0 -
I
4.0 -
[
2.0
0.0 I I I I I I I I I I I I I (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.8 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.67 Ix.
IX. maximos: - 4.72 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
60.0
|
|
T
0.0+ = —
# + + + + + + + + + + +
0.0 110.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 4 -
10.0
8.0 -
6.0 -

40} _—
i /\ /// W\\\

0.0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 40 50 6.0 7.0 80 9.0 10.011.012.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 4.0 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 Ix. 1.11 Ix.
IXx. maximos: - 4.49 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion
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Y (m.)
60.0
|
|
5
0.0 [
# +
0.0 110.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 5 -
10.0
8.0 -
6.0 -
4.0+ \
>
/ N 4
2.0 / AN /
— - — — — \—/
0.0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (m)
00 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0 60.0 63.0 66.0 69.0

Altura del plano de medida:
Resolucion del Calculo:
Factor de Mantenimiento:

0.00 m.
1.00 m.
0.750
Objetivos
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 Ix.
IXx. maximos: -
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas

Resultados

5.0 mx/mn
1.05 Ix.
5.22 Ix.
100.0 %
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Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros

Eléctricos
Y (m.)
60.0
‘ 7,1
5145 574 112
LT
6.8044
625 69[1
%u _D,g @7 1
ZJ’%&SS % % S
87 0
[ 872 3 5889, 239 7
18‘D g 5-7 8
16 16
546,95
1
5 ol 30 1
6.85__7.03%5.59 605 6:63 618m1) 6%%5 583 91.
ool 0] 0 6770
0.%0 110.0
X (m.)

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
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Lista de productos usados en el plano

Cantidad Referencia’ Fabricante

5 IZAR N30 (EVC) Daisalux

2 HYDRA LD N2 + KETB HYDRA Daisalux

1 HYDRA LD N2 Daisalux

105 HYDRA LD N6 + KES HYDRA Daisalux

36 HYDRA LD N6 Daisalux

20 HYDRA LD N2 + KES HYDRA Daisalux

8 LENS N30 A (ESP,AEX) Daisalux

3 ZESN12 A Daisalux

3 Catélogo Espafia (uso privado) - 2017-01-24
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Plano de situacion de Productos

Y (m.)
20.0
T U U U ] ] ] ] U ] ] U
— 31
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0. =g =17 =% 27 3
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Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

Leyenda:

|

0.50

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Célculo: 0.25 m.

Uniformidad:

Superficie cubierta:

Limenes / mZ:

[luminacidon media:

1.0

30 5.0 75

Objetivos

40.0 mx/mn.
con 0.50 Ix. o mas

10 15 20 Ix

Resultados

11.2 mx/mn

98.3 % de 773.5 m?
9.04 Im/m?

2.32 Ix
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Grafico de tramas del plano a 1.00 m

Leyenda:

B |

0.50

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 0.25 m.

Uniformidad:

Superficie cubierta:

Ldmenes / m?:

[luminacidon media:

1.0

30 5.0 75

Objetivos

40.0 mx/mn.
con 0.50 Ix. o mas

10 15 20 Ix

Resultados

25.7 mx/mn

92.5 % de 773.5 m?
9.04 Im/m?

3.14 Ix
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
20.0 1
2.50 4 450
220 250 2580
50 >
50 “ 100 250 250
%0'1%0 M_oEcart 00 / -1.00 100 - oy =
= —_— —— —
2150,''1.00 100 100 1.00
%3"\ 2%_ @C __250 _  0.75 oo
J _U:\/\:I%U — .
@
2.50
1.00
0.0+ LM n_—" >~ - i
201, .,
-2.0 0.0 51.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 0.25 m.
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)
20.0
0.1
U U U .u?gm%%
5.00 \’_\
qﬁo _ 5
IO g Y

SN
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Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucidn del Calculo: 0.25 m.
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mds 92.5 % de 773.5 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 25.7 mx/mn
Lumenes / m?: -—- 9.0 Im/m?
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
20.0
| (] U U U U U U U U L U U
j_/—\ n ] n ol 1o n fm] N nll ] n _':| =
! T
|
T L] 5] LM} J 1} I:r LT (5] LT 5]
L
N n n n n n n n n I I
0.0+
R N
T
-2.0 0.0 51.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
5.0
4.0 -
>or N W\ /“>
20k Y \ // \/\,\\ —~
p \/—/ _
1.0 —
0.0 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L I(m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.031.032.033.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 0.25 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.6 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 Ix. 1.15 Ix.
IXx. maximos: - 3.03 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion
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Y (m.)
20.0
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j_/—\ n (m| N ol 1o ] 0 M nll M n _':| =
[
|
T L] 5] LM} i) () I:r LT (5] LT 5]
(=
L
1 n n n n ul n n n n r Iy
0.0+
201, , e
T
-2.0 0.0 51.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 2 -
5.0 - \/\/\}
4.0 -
3.0
AN
2.0 i
1.0
0.0 L L L L L L L L L L L L L L L L J(m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Resolucion del Célculo:

Factor de Mantenimiento: 0.750

0.25m.
Objetivos
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 Ix.
IXx. maximos: -
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas

Resultados

3.9 mx/mn
1.38 Ix.
5.42 Ix.
100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
20.0
I u 1] ] ] ] ) ] ) LI 1 ] 1]
j_/—\ n ) n ol 1o ] [ M nll M n _':| =
[
J_l_i 1T T 17 LT I:r LT 1) 1T N}
|§
0.0+ n n n n n n n I I iy
-2.0 0.0 51.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -
5.0 -
4.0 -
3.0
2.0
/—/—
1.0
0.0 L L L L L L L L L L L L L (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 0.25 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.0 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.14 Ix.
IX. maximos: -—- 2.33 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion
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Y (m.)
20.0
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0.0+ n n n n n n I I
-2.0t, | I N
-2.0 0.0 51.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 4 -
5.0 -
4.0 -
3.0 »/w’\/\j\\/\/\—/\//—/\-\
20r
1.0
0.0 L L L L L L L L L L L L L (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 0.25 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.4 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 2.72 Ix.
IX. maximos: -—- 3.75 Ix.

Longitud cubierta:

con 1.00 Ix. o mas

100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
20.0
I u 1] ] ] ] ) ] ) LI 1 ] 1]
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[
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|§
0.0+ n n n n n n n I I iy
-20= ,,,,, L
-2.0 0.0 51.0
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(Ix) - Luxes sobre el recorrido 5 -
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4.0
3.0 _
20r
1.0
0.0 L L L L L L L L L (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 0.25 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.9 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.63 Ix.
IX. maximos: -—- 3.17 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
20.0
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0.0 L L L L L L L L L (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 0.25 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.2 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 2.40 Ix.
IX. maximos: -—- 5.25 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros

Eléctricos
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Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

Ne¢ Coordenadas Objetivo Resultado
(m.) (©) (Ix.) (Ix.)
X y h @
1 38.21 3.24 1.20 - 5.00 16.97 (Horizontal)
2 3812 7.95 1.20 - 5.00 7.15 (Horizontal)
3 4132 7.80 1.20 - 5.00 8.46 (Horizontal)
4 4132 6.66 1.20 - 5.00 7.44 (Horizontal)
5 3995 1140 1.20 - 5.00 5.04 (Horizontal)
6 20.57 11.28 1.20 - 5.00 6.04 (Horizontal)
7 2466 6.14 1.20 - 5.00 5.38 (Horizontal)
8 25.28 7.06 1.20 - 5.00 5.22 (Horizontal)
9 1589 7.92 1.20 - 5.00 6.68 (Horizontal)
10 0.49 6.69 1.20 - 5.00 7.99 (Horizontal)
11 191 10.57 1.20 - 5.00 6.43 (Horizontal)
12 268 11.19 1.20 - 5.00 5.25 (Horizontal)
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Lista de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante
4 IZAR N30 (EVC) Daisalux
28 IZAR N30 Daisalux
2 HYDRA LD N6 + KES HYDRA Daisalux
2 HYDRA LD N2 + KES HYDRA Daisalux
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Plano de situacion de Productos

Y (m.)
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Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)
61.0
0.0t
-4.0 [ |
-8.0 010 96.0
X (m.)
Leyenda:
Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucidn del Célculo: 1.00 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 11.0 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas 98.6 % de 1256.0 m?
Limenes / mZ: - 12.34 Im/m?
[luminacidon media: ---- 2.37 Ix
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Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)
61.0
0.0
-4.0 |
8.0 0.0 96.0
X (m.)
Leyenda:
Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 24.8 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mas 97.9 % de 1256.0 m?
Limenes / mZ: - 12.34 Im/m?
[luminacidon media: - 3.14 Ix
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
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0.0t
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4.0t %
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Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
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Y (m.)
61.0 r

[V

7 3
T2 o 'GOEYOUQ@\

0.0t

a0l
-8.0 0.0

96.0
X (m.)

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mds 97.9 % de 1256.0 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 24.8 mx/mn
Lumenes / m?: -—- 12.3 Im/m?
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
60.0
=
————— 1
L
<1
0.0+
# + + + + + + + + +
0.0 90.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
5.0
4.0 - /’\
3.0 _—
2.0
—
1.0
0.0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 3.1 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 Ix. 1.35 Ix.
IXx. maximos: - 4.12 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
60.0

0.0

0.0 90

0

X (m.)
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(Ix)

- Luxes sobre el recorrido 2 -

5.0

4.0 -

3.0 —//—\\

2.0 \

1.0 I —

0.0 : : : : : : : (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.

Resolucion del Calculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.7 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.15 Ix.
IX. maximos: - 3.11 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion
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Y (m.)
60.0
C————
[
— ]
0.0+
O.QO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 96.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -
5.0
4.0 - 4
[
3.0F /
/\
2.0
\/
1.0
0.0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.3 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.67 Ix.
IX. maximos: - 3.91 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
60.0

0.0

90.0

X (m.)
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(Ix)

- Luxes sobre el recorrido 4 -

5.0

4.0 —

3.0

2.0

1.0

0.0 I I I I I
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 120 13.0 14.0 15.0

16.0

17.0 18.0 19.0

(m)

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Resolucion del Calculo:
Factor de Mantenimiento:

1.00 m.
0.750
Objetivos
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 Ix.
IXx. maximos: -
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas

Resultados

2.7 mx/mn
1.50 Ix.
4.00 Ix.
100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
60.0
=
————— 1
L
-
2
0.0+
# + + + + + + + + +
0.0 90.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 5 -
5.0
4.0

2; ST

1.0

0.0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 40 50 6.0 7.0 80 9.0 10.011.012.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Calculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 4.2 mx/mn
Ix. minimos: 1.00 Ix. 1.13 Ix.
IXx. maximos: - 4.79 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Y (m.)
60.0
=
————— 1
L
N\
0.0+
# + + + + + + + + +
0.0 90.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 6 -

5.0

3.0r .
I
-
2.0 /
1.0
0.0 : : : : : : : : (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 3.5 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.30 Ix.
Ix. maximos: - 4.60 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Y (m.)
60.0

Recorridos de Evacuacion

0.0

0.0

90.0
X (m.)
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(Ix)

5.0

4.0

3.0

2.0

- Luxes sobre el recorrido 7 -

1.0
0.0 : : : : : : : J(m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolucion del Célculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.8 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.56 Ix.
Ix. maximos: - 4.31 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos

Y (m.)
60.0
b %h
(§) 543
C————
3
]
1483
16.64
L 5
-
= 5.7 % 1%] 20[]
5.8¢ 754 759 753
T T E = * ~m
750 [ H 8.28 tz 587 0 5ks
00k 508 6.04 5016 5P 13 |'slsg 501
' 7.72
1
O.TO 90.0
X (m.)
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Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

2
10

10

11

12

13

14

15

16

38.77

51.52

43.00

42.97

42.93

6.10

3.63

3.83

12.67

21.79

32.51

39.10

56.43

63.81

63.51

73.10

Coordenadas
(m.)

y h
51.82 1.20
51.72 1.20
30.00 1.20
26.86 1.20
16.79 1.20
1499 1.20
4.38 1.20
6.39 1.20
4.38 1.20
4.06 1.20
6.36 1.20
5.10 1.20
0.38 1.20
3.95 1.20
7.33 1.20
4.97 1.20

(

(o]

)

Objetivo
(Ix.)

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

Resultado
(Ix.)

5.66 (Horizontal)

5.43 (Horizontal)

16.83 (Horizontal)
16.64 (Horizontal)

15.42 (Horizontal)

5.84 (Horizontal)
5.98 (Horizontal)
7.20 (Horizontal)
6.04 (Horizontal)
5.16 (Horizontal)
8.28 (Horizontal)
5.92 (Horizontal)
7.72 (Horizontal)
5.58 (Horizontal)
5.07 (Horizontal)

5.01 (Horizontal)
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Ne Coordenadas Objetivo Resultado
(m.) (©) (Ix.) (Ix.)
X y h @
17 82.76 6.10 1.20 - 5.00 5.65 (Horizontal)
18 82.16 14.12 1.20 - 5.00 7.59 (Horizontal)
19 7250 14.12 1.20 - 5.00 7.54 (Horizontal)
20 91.84 1412 1.20 - 5.00 7.53 (Horizontal)
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Cantidad

14

54

Lista de productos usados en el plano

Referencia

HYDRA LD N2

HYDRA LD N6 + KES HYDRA

HYDRA LD N6

HYDRA LD N2 + KES HYDRA

Fabricante

Daisalux

Daisalux

Daisalux

Daisalux
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Y (m.)
20.0

uJ U U [n) U U [n) [n) [n) [n) L=

=2 5 11 —16
= = = o = 1o = Z — :LZG
0, =3 =10 =18 2
0 0 —J :I_LI _L'_:| o — :I_Ll
6 9 15 717719 | 5
7 1 14 20
0.0+ nl fal o n n n n n n [
-2.0 I
-2.0 0.0 51.0
X (m.)

Plano de situacion de Productos
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20.0
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Grafico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)

Leyenda:

|

0.50

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Célculo: 0.25 m.

Uniformidad:

Superficie cubierta:

Limenes / mZ:

[luminacidon media:

1.0

30 5.0 75

Objetivos

40.0 mx/mn.
con 0.50 Ix. o mas

10 15 20 Ix

Resultados

12.6 mx/mn

82.1 % de 772.4 m?
6.83 Im/m?

1.99 Ix
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20.0
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Grafico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)

Leyenda:

B |

0.50

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Célculo: 0.25 m.

Uniformidad:

Superficie cubierta:

Limenes / mZ:

[luminacidon media:

1.0

30 5.0 75

Objetivos

40.0 mx/mn.
con 0.50 Ix. o mas

10 15 20 Ix

Resultados

22.6 mx/mn

78.4 % de 772.4 m?
6.83 Im/m?

2.72 Ix
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Y (m.)
20.0 1

2.50

- 1.00 1. 250 M
100 100 100 50 4\50@%0
= = = =0 =

5.00
C
.50 1.00
00 1.0 W
0.0+ al fal n n > n fal fa) N o UN = N\’
-2.0 ¢ |
-2.0 0.0 51.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 0.25 m.
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Y (m.)
20.0 1

0.0+

-2.0¢ L
T
-2.0 0.0 51.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 0.750
Resolucion del Calculo: 0.25 m.
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. o mds 78.4 % de 772.4 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 22.6 mx/mn
Limenes / m?2: - 6.8 Im/m?
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Recorridos de Evacuacion

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Resolucién del Calculo: 0.25m.
Y (m.)
20.0t
0O ] ] u] ] 0 u] 0 O T
|
] | — — T i -
C
0.0+ ul ful n [ul 0 0 ful ful [ul L
=20 T,
T
-2.0 0.0 51.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 1 -
6.0 -
5.0 \\/\
4.0 -
T /W\ JaaN fw/
< /
20F_~ RSN po Ve M A
\\\/// \\,—/_///
1.0
0.0 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L (m)
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0

Factor de Mantenimiento: 0.750

Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 4.6 mx/mn
IXx. minimos: 1.00 Ix. 1.14 Ix.
Ix. maximos: - 5.26 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Resolucion del Célculo: 0.25 m.
Y (m.)
20.0+
] U ] ] ] ] 5] ] 5] U |
J— U - - L | I o L
C
0.0_-_ nl n n n n n n n n L
-2.0 0.0 51.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 2 -
6.0 -
5.0 -
4.0 -
3.0
2.0 */’/\/\_\///L/v
1.0
0.0 L L L L L L L L L L L L L (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 2.3 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.22 Ix.
IX. maximos: ———- 2.86 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Recorridos de Evacuacion

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Resolucion del Célculo: 0.25 m.
Y (m.)
20.0+
] 5] ] ] ] ] 5] ] 5] U |
J— U - - L | I o L
C
0.0_-_ nl n n n n n n n n L
-201, | S
2.0 0.0 51.0
X (m.)
(Ix) - Luxes sobre el recorrido 3 -
6.0 -
5.0 -
4.0 -
3.0r /\/\—\/\,\/%
2.0 /
1.0
0.0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! (m)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
Factor de Mantenimiento: 0.750
Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn 1.6 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 1.86 Ix.
IX. maximos: ———- 3.01 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. o mas 100.0 %
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Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros

Y (m.)
20.0 +
) 5] 5] 5] [N} [u} 8} [u} o 5] L
ZH 3D 51—\ 105\_ — i
5.37 5.05 5.26 5.13
1D 4
%9 - 1 O o | I L (] o 0
' 5.34 5.41 6.12 815
7 0
L
0.0+ nl n n n n n n n n L
-2.0t |
-2.0 0.0 51.0
X (m.)
Eléctricos
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Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

2
10

1 181

2 8.80

3 20.73

4 17.33

5 29.77

6 33.76

7 38.32

8 41.35

9 41.35

10 39.61

Coordenadas
(m.)

y h
8.90 1.20
11.25 1.20
11.28 1.20
8.23 1.20
11.20 1.20
8.10 1.20
8.27 1.20
7.89 1.20
6.63 1.20
11.19 1.20

(

10

)

Objetivo
(Ix.)

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

Resultado
(Ix.)

7.99 (Horizontal)
5.37 (Horizontal)
5.05 (Horizontal)
5.34 (Horizontal)
5.26 (Horizontal)
5.41 (Horizontal)
6.12 (Horizontal)
8.15 (Horizontal)
7.50 (Horizontal)

5.13 (Horizontal)
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Lista de productos usados en el plano

Cantidad Referencia

3 IZAR N30 (EVC)

19 IZAR N30
2 HYDRA LD N6 + KETB HYDRA
2 HYDRA LD N6 + KES HYDRA

Fdo. Paulino Rivas Garcia

Ingeniero Técnico Industrial

Fabricante
Daisalux
Daisalux
Daisalux

Daisalux

En Santiago de Compostela, Diciembre de 2017
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Lista Resumen de productos usados en el proyecto

Cantidad Referencia Fabricante
20 IZAR N30 (EVC) Daisalux
70 IZAR N30 Daisalux

7 HYDRA LD N2 + KETB HYDRA Daisalux

4 HYDRA LD N6 + KETB HYDRA Daisalux
21 HYDRA LD N2 Daisalux
135 HYDRA LD N6 + KES HYDRA Daisalux
121 HYDRA LD N6 Daisalux
31 HYDRA LD N2 + KES HYDRA Daisalux
10 LENS N30 A (ESP,AEX) Daisalux
3 ZESN12 A Daisalux

En Santiago de Compostela, Octubre de 2018

Fdo. Paulino Rivas Garcia

Ingeniero Técnico Industrial
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